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在描述洞原子（或离子）退激发过程只考虑单俄歇跃迁和辐射跃迁的辐射(单俄歇级联退激发模型的基础上，
进一步考虑了双俄歇跃迁的贡献，发展了辐射(单俄歇(双俄歇级联退激发模型 )据此模型研究了 *+,（-./ -）（-.洞
态氩离子）和 *+,（%./ -）（%.洞态氩离子）的退激发过程及末电离态离子的分布，获得了与实验相符的结果 )
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- E 引 言

洞原子（或离子）是指内壳层失去电子而形成的

处于激发态的原子（或离子）)它可以由原子核俘获
内壳层电子或者由内壳层电子的光电离而产生，也

可通过电子或离子的碰撞使原子（或离子）的内壳层

电子激发或电离而产生 )此外，近来的实验发现，高
离化离子以适当速度与金属表面碰撞时通过多电子

俘获也能形成洞原子［-］) 由于洞原子一般都处在高
激发态，它必定要向低能级退激发 )退激发机制有多
种，可以归为两类 )一类是辐射跃迁，包括单光子
跃迁（如：电偶极跃迁、电四极跃迁、磁偶极跃迁、磁

四极跃迁）和双光子跃迁等；另一类是非辐射跃迁，

包括单俄歇跃迁、双俄歇跃迁、振激过程及振离过程

等 ) 如果洞态由初态经一步退激发后的态还是激发
的，则它还要进一步退激发，直到稳态，即所谓的级

联退激发过程 )因此，洞激发态的退激发过程是非
常复杂的 ) 洞原子（或离子）广泛存在于实验室和天
体等离子体中，对它的研究不仅能详细地提供原子

（或离子）的内壳层电子结构及其退激发过程的动力

学规律，而且能为解释实验结果和各种等离子体过

程中的离子态布居提供依据 )因此，对洞原子（或离
子）退激发过程的研究具有重要的理论和实践意义 )
数十年来，对洞原子（或离子）退激发的理论研

究和实验研究工作已取得了很大进展 ) 在实验方
面，如 F9DGH8C.等［%］用角向定位的电子(电子符合技
术研究了氙离子的 %I洞态退激发过程中的 !%，#—

""" 双俄歇跃迁；J8B8+8 等［#］用同步辐射技术对
氙离子的 " 洞态退激发过程进行了研究 ) 48+:.<=
等［’］根据特征 K射线测量了氙离子的 " 壳层洞态
和 ! 壳层洞态形成的末电离态离子的分布；后来，
48+:.<=等［L］用同样的方法测量了氩离子的 #，! 壳
层洞态退激发产生的末电离态离子的分布和氙离子

的 #，!，"，$ 壳层洞态退激发产生的末电离态离
子的分布等［L］；4HC+?H等［&］用同步辐射技术对氩离
子的 # 壳层和 ! 壳层洞态退激发过程进行了研究 )
近几年，随着双激光等离子体吸收光谱技术、离子储

存环技术、电子束离子阱技术和阿秒激光脉冲抽运

探测技术的发展，使得人们对原子和离子的内壳层

激发态的结构及其退激发过程的研究更为广泛、深

入［"—M］，已能在时域上直接观测洞原子态的寿命［-$］)
在理论方面，人们不但对复杂原子或离子的内壳层

激发态的电子结构和具体跃迁过程（辐射和非辐射

第 LL卷 第 -%期 %$$&年 -%月
-$$$(#%M$N%$$&NLL（-%）N&#%&($"

物 理 学 报
*4J* O1PQ54* Q5R54*

F<:)LL，R<)-%，2D?D7SD+，%$$&
!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%$$& 4H9=) OHT.) Q<?)



过程）的概率、光谱及电子能谱等进行了大量的研

究［!!—!"］，而且建立了洞态的多种退激发模型，并据

此研究了氖、氩和氙等原子（或离子）的不同壳层洞

态的末电离态离子的分布 # 如 $%&’ 和 (&)*［!+］用辐
射,单俄歇级联退激发（-./）模型研究了洞态氩离
子的退激发过程，并计算了其退激发后的末电离态

离子的分布，但他们的理论结果与 /&’012* 和 (3*4
的实验符合得不够好 # 随后，他们进一步考虑了振
离过程的贡献，在辐射,单俄歇级联退激发模型的
基础上构建了辐射,单俄歇,振离级联退激发（-./5）
模型，并对洞态氩离子的退激发过程和末电离态离

子的分布情况进行了进一步研究，虽然他们的理论

计算结果与实验观测结果符合得较好，但是计算的

低价稳定的末电离态离子的相对丰度比实验值还是

略高，而高价稳定的末电离态离子的相对丰度比实

验值略低［!6］# 728)3’ 与 93:;*<2 等［!=］进一步利用
-./5模型对氙离子的 !>，?，"!，">，?，#!，#>，?和

#"，+洞态的退激发过程进行了研究，计算结果与实

验相比依然是低价稳定的末电离态离子的相对丰度

比实验值略高、高价稳定的末电离态离子的相对丰

度比实验值略低 #
为了解释已有的 -./和 -./5理论模型与实验

结果的不一致问题，我们进一步考虑了双俄歇跃迁

（:23@0; .3A;’ 4’&*1B4B2*）在退激发过程中的贡献，在
-./模型的基础上发展了 -./9.模型，并用此模
型研究了 .’C（!1D !）（!1洞态氩离子）和 .’C（>1D !）

（>1 洞态氩离子）退激发过程及末电离态离子的
分布 #

> #洞原子（或离子）的退激发过程及
-./9.模型

一般而言，洞原子（或离子）退激发到稳定状态

的路径是极其复杂的，且复杂程度随洞深度的增加

而急剧增加 # 这是因为初洞态第一步退激发衍生的
众多一级分支中，有许多依然处于激发状态，它们还

要退激发，又衍生许多二级分支，这样依次退激发

下去，直到稳态 #这些众多的退激发路径构成树状
结构，被形象地称为“退激发树”# 一个洞态（初洞
态或分支洞态）一步退激发一般要跃迁至许多不同

的态，跃迁到这些态的概率是各不相同的 # 跃迁到
某态的概率与跃迁到所有态的概率之和的比值可以

用来衡量跃迁到这个态的相对强度，这个比值被称

为“分支比”#由于每一步退激发一般都有许多同级
分支，因此初洞态退激发到某一稳定末电离态的路

径有许多条，退激发路径也被称为“退激发通道”#
一般而言，洞原子（或离子）的退激发过程是由许多

不同的退激发通道组成的 #洞较深时，退激发通道数
目惊人，如氙的 ! 壳层洞态的退激发通道就有十多
万条［!= ］#
基于对不同的退激发机制的考虑，人们已经建

立了不同的退激发模型 #如考虑单俄歇跃迁和辐射
跃迁两种退激发机制而建立的 -./模型，考虑单俄
歇跃迁、辐射跃迁和振离过程而建立的 -./5 模
型［!6］# 然而，就像前面已经指出的，虽然这些已有
的退激发模型能给出洞原子（或离子）退激发后的各

价末电离态离子分布的大致趋势，但还不能很好地

解释高价末电离态离子的相对丰度较高、低价末电

离态离子的相对丰度较低的实验结果 #根据人们对
双俄歇跃迁特性的研究结果［!E—>>］，我们在 -./模
型的基础上进一步考虑了双俄歇跃迁对退激发的贡

献，构建了 -./9.模型 #
以上提到的双俄歇跃迁是指深壳层洞向外漂移

时，外层的两个电子同时被激发而散射出去的退激

发过程 # .%31B& 等［>?］通过理论研究认为双俄歇跃
迁发射出的两个俄歇电子的能量是不同的，一个电

子的能量特别大，另一个特别小 # 近来，FB;G)&31
等［>］对氙离子的 >H 洞态退激发过程中的 !>，?—

""" 双俄歇跃迁的实验进一步证实了上述论述 #
据此推测，两个电子同时来自内壳层轨道的双俄歇

跃迁概率应该很小 #另一方面，文献［!E，>I，>"］中对
双俄歇跃迁概率的理论计算表明：两个电子同时来

自内壳层轨道的双俄歇跃迁概率确实很小，而来自

外壳层轨道的双俄歇跃迁概率较大；同时，一个来

自最外层、一个来自内层，或者两个都来自最外层的

双俄歇跃迁概率非常大 # 因此，在 -./9.模型中，
我们只考虑了双俄歇跃迁中的两个俄歇电子中至少

有一个来自最外层的情况 #

? #-./9.模型下末电离态离子分布的
计算

洞原子（或离子）在退激发后形成的各价稳定的

末电离态离子的相对丰度取决于初洞态退激发到该

电离态的通道多少以及各通道上每一步退激发的分

支比的大小 #为了描述电离度为 $ B 的初洞态经所有

可能的退激发通道退激发后形成的离化度为 $ G 的
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末电离态离子的相对丰度，我们采用文献［!"，!#］的
方法，定义了一个末电离态离子的相对丰度———分

支比函数

!（" $ ! " %）& "
!

#!（"）’ （!）

（!）式等号左端是末电离态的相对丰度，!指具体某
一条通道，求和是对所有通道进行的，#!（"）是由!
通道产生的末电离态离子的相对丰度，可以用下式

计算：

#!（"）& #
"% ( "$

$ & !
（"%$)*"

&$
+*"

’$
,）’ （-）

这里，"%$
)*，"

&$
+*和"

’$
,分别表示在!通道中的某步退

激发单俄歇、双俄歇和辐射跃迁的分支比；而 %$，&$
和 ’$ 由!通道确定，它们都是取值为 .，!，-，/，⋯的
整数 ’

例如，洞组态 *01（!2( !）通过其中的一条通道

!2!-2--3#/2- 23#（ ! ）! !2--2.-3#/2-/3#（ - ）!
!2--2!-3"/2#/3#（ / ）! !2--2--3"/2!/3/（ 4 ）!
!2--2--3#/2!/3!（"）!!2--2--3#/2-/3.（#）退激发到 #
价稳定的末电离态的相对丰度可写为

#!（"）&")*（!! -）")*（-! /）"+*（/! 4）

5")*（4! "）",（"! #）’ （/）
这里")*（!!-），")*（-!/），"+*（/!4），")*（4!"）

和",（"!#）分别为由组态 !经单俄歇跃迁至组态 -

的分支比、由组态 - 经单俄歇跃迁至组态 /的分支
比、由组态 /经双俄歇跃迁至组态 4的分支比、由组
态 4经单俄歇跃迁至组态 "的分支比和由组态 "经
辐射跃迁至组态 #的分支比 ’洞组态 ( 跃迁到组态

(6的分支比由下式计算：

"（( ! (6）& ).（( ! (6）

"
$
))*

$（( ! ($）1"
*
)+*（( ! (*）1"

+
),（( ! (+）

’ （4）

（4）式等号右端的分子是组态 ( 到组态 (6跃迁概
率，可以是单俄歇跃迁概率，也可以是双俄歇跃迁或

者辐射跃迁概率 ’（4）式等号右端分母中的三项为该
步退激发中所有单俄歇跃迁概率、双俄歇跃迁概率

和辐射跃迁概率的总和 ’
这里，从组态 ( 跃迁到组态 (6的概率 ) 可以进

一步由相应的原子态到原子态的跃迁概率 % 给出，
其关系为

)（( ! (6）&
"
,，-
（-., 1 !）（-.6- 1 !）%（, ! -）

"
,，-
（-., 1 !）（-.6 - 1 !）

，

（"）

式中，., 为组态 ( 的一个原子态 , 的总角动量量

子数，.6- 为组态 (6的一个原子态 - 的总角动量量

子数 ’
对于从 , 态到 - 态的单俄歇跃迁概率可用下

列公式计算［-"］：

%)*（, ! -）& -!
#
〈- / ,〉 -， （#）

式中 / 是电子7电子库仑作用算符 ’
对于从 , 态到 + 态的辐射跃迁，在电偶极近似

下，其跃迁概率可用如下公式计算［-"］：

%,（,! +）&
#4!4 0- 1-

.$/

/2 "〈+ 3（!） ,〉-，（8）

式中 3（!）是以 ( 01. 为单位的原子经典电偶极矩 ’
对于双俄歇跃迁，根据“俄歇 1俄歇”理论，即

双俄歇过程中两个同时散射出去的电子被看成是由

两个相关的单俄歇跃迁产生，由初态 , 到末态 -
的双俄歇跃迁概率可用下式计算［!9，-/］：

%+*（, ! -）& "
’
%)*（, ! ’）%

)*（ ’ ! -）
%（ ’） ，

（:）
式中，等号左端为初原子态 , 到末原子态 - 双俄歇
跃迁概率；等号右端的求和表示将各种可能的“中

间态”都考虑进去，第一个因子是初态 , 到“中间原
子态”’ 的单俄歇跃迁概率；第二个因子的分子是
“中间原子态”’ 到末原子态 - 的单俄歇跃迁概率；
分母%（ ’）是“中间原子态”’ 的态宽度，

%（ ’）&" ))*（ ’ ! 4）1" )+*（ ’ ! 4）

1" ),（ ’ ! 4）’ （9）

（9）式等号右端三项分别是“中间态”’ 一步退激发
单俄歇跃迁概率之和、双俄歇跃迁概率之和及辐射

跃迁概率之和 ’可以看出，欲计算态 ’ 的宽度，先将
态 ’ 到其第一步退激发的分支跃迁概率算出，其中

:-/# 物 理 学 报 ""卷



的双俄歇跃迁概率! !!"（ "" #）可用同样的方法

计算 # 如果态 " 到态 # 的双俄歇跃迁的“中间原子
态”一步退激发中还有双俄歇跃迁，则还是用同样方

法计算 #这样，依次下去，直到“中间原子态”的洞处
于浅壳层，以至退激发没有双俄歇分支 #

$ #结果及讨论

这里，我们以 "%&（’() ’）和 "%&（*() ’）的退激发

为例，详细研究双俄歇跃迁在退激发过程中的贡

献，讨论这两个初激发洞态退激发后的末电离态离

子的分布情况 #

! "#$%&’（#() #）的退激发

在 "%&（’() ’）的第一步退激发过程中，有 ’+个
一级分支 #它们的分支比在表 ’中列出 #从表 ’可以
看出，"%&（’() ’）通过辐射跃迁退激发到稳定的第

’+一级分支组态，从而产生 ’ 价稳定的氩离子 #尽
管通过其他退激发通道也能产生 ’ 价稳定的氩离
子，但与其相比可以忽略，因此 ’价稳定的氩离子的
相对丰度为 ,-,,+*.$ #

"%&（’() ’）通过单俄歇跃迁退激发到稳定的第

/一级分支组态和稳定的第 ’, 一级分支组态而产
生 *价稳定的氩离子的分支比分别为 ,-,,,$0. 和
,-,,’./$ #另外，"%&（’() ’）通过辐射跃迁退激发到

第 ’1 一级分支组态，由表 ’ 可知其分支比为
,-,0/+0*；而第 ’1一级分支组态还可以通过四个二
级分支退激发，其中有两个二级分支能够成为 *价
稳定的氩离子，它们的分支比之和为 ,-0.*+,, #由此
可以得到通过第 ’1一级分支退激发产生的 *价稳
定的氩离子的相对丰度为 ,-,0/+0* 2 ,-0.*+,, 3
,-,+*411 #当然，通过其他通道也可以产生 *价稳定
的氩离子，但与这三者相比可以忽略 #于是 *价稳定
的氩离子的相对丰度为 ,-,,,$0. & ,-,,’./$ &
,-,+*411 3 ,-,+$/’$ #

"%&（’() ’）通过单俄歇跃迁退激发到激发的第

+、第 0和第 .一级分支组态，它们分别通过单俄歇
跃迁退激发到稳定的 4价氩离子，尽管通过其他退
激发通道也能产生 4价稳定的氩离子，但与之相比
可忽略，则 4 价稳定的氩离子的相对丰度为
,-,+440, #
产生 $价、1价、+价稳定的氩离子的退激发通

道非常多，不再一一详述 #计算得出的这三个价态

的离子的相对丰度分别为 ,-4.4110，,-4’0./1 和
,-’’++0* #

0价和 /价稳定的氩离子只有通过第一分支组
态的多步退激发产生，其通道数目较多，不便于详

述 #计算得到这两种电离度的氩离子的相对丰度分
别为 ,-,’4++* 和 ,-,,4*’/ #

表 ’ "% &（’() ’）第一步退激发各一级分支的分支比

组态分支 分支序号 退激发机制 分支比

’(**(,*5+4(*45+ ’ 6" ,#,$0*0*
’(**(’*514(*45+ * 6" ,#’401,+
’(**(’*5+4(’45+ 4 6" ,#,,.’+0
’(**(’*5+4(*451 $ 6" ,#,’’$*1
’(**(**5$4(*45+ 1 6" ,#4*.0$,
’(**(**514(’45+ + 6" ,#,’’.0*
’(**(**514(*451 0 6" ,#,$.’/0
’(**(**5+4(,45+ / 6" ,#,,,$0.
’(**(**5+4(’451 . 6" ,#,,’,*+
’(**(**5+4(*45$ ’, 6" ,#,,’./$
’(**(’*5+4(’451 ’’ !" ,#,,/+,/
’(**(’*5+4(*45$ ’* !" ,#,*4+44
’(**(**514(’451 ’4 !" ,#,1+4*$
’(**(**514(*45$ ’$ !" ,#**+0’4
’(**(**514(*45+ ’1 7 ,#,0/+0*
’(**(**5+4(*451 ’+ 7 ,#,,+*.$

注：6"，!"和 7分别代表单俄歇、双俄歇和辐射跃迁 #

为了描述双俄歇跃迁对退激发的贡献，我们引

入了“双俄歇比”的概念，即某一洞态在一步退激发

过程中的双俄歇跃迁概率之和占所有俄歇（单俄歇

和双俄歇）跃迁概率之和的比例 #
在 "%&（’() ’）退激发过程中出现的分支的双俄

歇比在表 *中列出 # 从表 *可以看出：$ 壳层洞态
的双俄歇比相当大，约为 44 #’18；% 壳层洞态退激
发的双俄歇比在 *,-$18—$,-.+8范围之内 # 由此
可见，退激发过程中双俄歇跃迁的贡献是非常大的，

这就解释了在末电离态中高价离子态的相对丰度大

而低价离子态的相对丰度小的实验结果 #

表 * "% &（’() ’

###

）退激发过程中出现的分支的双俄歇比

组 态 双俄歇比98 组 态 双俄歇比

###

98

’(’*(**5+4(*45+ 44 #’1 ’(**(’*5+4(*45$

###

4,#41

’(**(,*5+4(*45+ *1 #+* ’(**(’*514(*45+

###

*4#,/

’(**(’*514(’45+ 44 #,$ ’(**(’*5+4(*454

###

44#$/

’(**(’*514(*451 ** #41 ’(**(’*5+4(’45+

###

$,#.+

’(**(’*514(*45$ 4, #/$ ’(**(’*5+4(*451

###

4,#./

’(**(’*5+4(’451 *, #$1 ’(**(’*5+4(’45$ 4. #+.
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图 ! 给出了 "#$（!%& !）的末电离态离子的分
布，作为比较，我们也给出了已有理论和实验结果 ’
最大布居出现在 (价末电离态离子，且我们的结果
与实验结果符合很好，特别是与文献［)］的实验结果
一致性极强；而 !价、*价和 +价稳定的末电离态离
子的相对丰度比文献［,］的实验结果略低，,价和 )
价的末电离态离子的相对丰度略高于实验结果；由

于在计算过程中忽略了产生的末电离态离子的相对

丰度小于 -.---! 的退激发通道对退激发过程的贡
献，因此 /价和 0价的末电离态离子的相对丰度略
低于实验结果 ’

图 ! "# $（!%& !）退激发后末电离态离子布居及其与实验和其

他理论结果的比较

! "#$%&’（#() *）的退激发

"#$（*%& !）第一步退激发有 0 个一级分支，各
分支的分支比在表 +中给出 ’从表 +可以看出，由
初态经辐射跃迁产生的第 0 一级分支组态已经稳
定，由这一通道产生的 !价稳定离子的相对丰度为
-.---*10 ’ 其他通道产生的 !价稳定离子与之相比
可以忽略，于是 "#$（*%& !）退激发后产生的 ! 价稳
定离子的相对丰度为 -.---*10 ’

表 + "# $（*%& !）第一步退激发的各一级分支组态及其分支比

退激发分支组态 分支序号 退激发机制 分支比

!%* *%* *2, +%! +2) ! 3" -’*,,/+!
!%* *%* *2, +%* +2( * 4" -’*,,/+!
!%* *%* *2, +%* +2, + 3" -’(!)-()
!%* *%* *2) +%- +2) ( 3" -’-!0,+*
!%* *%* *2) +%! +2, , 3" -’-,!(*1
!%* *%* *2) +%* +2( ) 3" -’--*+-/
!%* *%* *2, +%* +2) / 5 -’----/(
!%* *%* *2) +%* +2, 0 5 -’---*10

注：3"，4"和 5分别代表单俄歇、双俄歇和辐射跃迁 ’

由初态经双俄歇跃迁产生的第 (和第 )一级分
支组态已经稳定，因此 *价稳定离子的相对丰度为
-.-*-0+1 ’
由初态经辐射跃迁而至的第 /一级分支组态的

分支比特别小，由它进一步退激发产生的稳定离子

的相对丰度可以不予考虑；由初态经单俄歇跃迁产

生的第 !、第 + 和第 ,一级分支组态还是激发的，它
们经单俄歇跃迁可以产生 +价稳定离子，于是 +价
稳定离子的相对丰度为 -./*+*-) ’
由初态经双俄歇跃迁产生的第 *一级分支组态

是激发的，它经两条不同的通道退激发可以产生 (
价和 ,价稳定离子 ’其中 (价稳定离子的相对丰度
为 -.!/1+!!，,价稳定离子的相对丰度为 -.-/)(*- ’
用表 +的数据可以算出 "#$（*%& !）第一步退激

发的双俄歇比约为 *,.,06 ’由此可知双俄歇跃迁
对"#$（*%& !）洞态整个退激发过程的贡献是很大
的，如果忽略双俄歇跃迁的贡献，理论计算中将不

会有 ,价稳定的离子产生 ’
图 *给出了 "#$（*%& !）的末电离态离子的分

布，作为比较，我们也给出了已有理论和实验结果 ’
最大布居出现在 + 价末电离态离子，( 价末电离态
离子的相对丰度低于实验结果，而 ,价的末电离态
离子的相对丰度高于实验结果 ’在处理 ! 壳层洞态
退激发问题时，我们的理论尽管不如 5"73 理论与
实验符合得好，还是优于 5"7理论的计算结果 ’

图 * "# $（*%& !）退激发后末电离态离子布居及其与实验和其

他理论的比较

,. 结 论

在 5"7模型的基础上，通过考虑双俄歇跃迁
对洞原子（或离子）的退激发过程的贡献，我们建
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立了!"#$"模型，并用此模型研究了 "%&（’() ’）和
"%&（*() ’）的退激发过程及末电离态离子的分布，得
到了与实验符合得很好的结果 +从本文计算得到的
! 壳层和 " 壳层洞态的双俄歇比可以看出，双俄歇

跃迁是一种非常重要的退激发过程，在原子（或离

子）的内壳层洞态的退激发过程的研究中必须予以
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［’］ ,-./0% 1，"2345% 6 ’777 # + $%&’ + (：)* + +,- + ./* + $%&’ + !"
!87

［*］ 9-0:;42( <，#=0>4.?=-@ A，B4.C0% D 0* 1- *EEF $%&’ + 203 + "0** +
#" EG8EE’

［8］ H4I4%4 1，1454-(;- H ’77* # + $%&’ + (：)* + +,- + ./* + $%&’ +
"$ ’FJK

［F］ #4%L(?. H "，M%42(0 N O ’7KP $%&’ + 203 + "0** + %& 87E
［P］ #4%L(?. H "，12./ , Q，M%42(0 N O ’7KK $%&’ + 203 + %$% F’
［K］ #;2%@; $ "，M%4=-( A $，A0LL-. R " 0* 1- ’7GJ $%&’ + 203 + " !’

*FGJ
［J］ H4.-( < "，#;0(.0L < S，6%03?./ $ 0* 1- ’777 $%&’ + 203 + "0** +

(! ’’8’
［G］ T0U4 M N，M-/4>-34 N，64.-( " $ 0* 1- *EE8 $%&’ + 203 + "0** + #)

’P8EEP
［7］ O2%4 N，N2V?5434 H，H4C2@;- N 0* 1- *EE8 $%&’ + 203 + "0** + #)

’J8EE*
［’E］ $%0(@;0% N，10./(@;0L N，ML0.W0%C0% ! 0* 1- *EE* 41*560 &%# GE8
［’’］ 6%-/X(@;0 A，6-(@;0% # 6 *EEE 7,8/ + $%&’ + 7,8859 + %"& 8FE
［’*］ 6%-/X(@;0 A，"V(0L4 1，$?.C # Y 0* 1- *EE8 45:- + ;9’*658 +0*%,<’

20’ + D ")$ 78

［’8］ M4..C-0W0% D，<4-.X N，$030V;-. 9 6 0* 1- *EEE $%&’ + 203 + ’"
E’FJE*

［’F］ $-.C Z D，$?.C # Y，6%-/X(@;0 A *EEF ):*1 $%&’ + =>9 + $! GP（-.
#;-.0(0）［丁晓彬、董晨钟、6%-/X(@;0 A *EEF 物理学报 $! GP］

［’P］ O34% [，14;. S ’77’ $%&’ + 203 + " && FG8
［’K］ O34% [，14;. S ’77’ ? + $%&’ + $ "$ F’
［’J］ M?@;2% " [，$2U0.V? " R，A2V;?%2V?= 9 B 0* 1- ’77F # + $%&’ +

(：)* + +,- + ./* + $%&’ + "* ’JE7
［’G］ A-3?.( ! B，M0LL5 1 \ ’7GE $%&’ + 203 + " "" K*P
［’7］ B4[4//2/4 M <，14;. S ’7G’ $%&’ + 203 + " "& **J8
［*E］ \-.UX?L4 N A，[%-::-. $ # ’7GJ $%&’ + 203 + " !’ *K*G
［*’］ A4-/? ]，A2X2V- R 1 ’77* # + $%&’ + (：)* + +,- + ./* + $%&’ + "$

’JGP
［**］ 1-.U- N N，Y;2 B，"=@- ! 0* 1- ’77K $%&’ + 203 + " $! 8J’K
［*8］ "32(-4 N S，B00 R A，M-L-. 9 " ’77* $%&’ + 203 + " &$ FPJP
［*F］ N4%^20( < \，\4%0./0 6，R.U0L-@4/? \ 0* 1- ’77G # + $%&’ + (：)* +

+,- + ./* + $%&’ + !% *G7J
［*P］ #?I4. ! $ ’7G’ @%0 @%0,6& ,A )*,8>: =*65:*560 19< =/0:*61
（B?.U?.：T.-=0%(-/5 ?: #4L-:?%.-4 \%0((）_FE’，P*K

’88K’*期 胡宏伟等：洞态氩离子的退激发及末电离态离子分布的理论研究



!"#$"%& %&$"’# "(% )*("+ $,"-.&!#/"/& %*#/-*01/*2( 2)
,2++23 "-.2( *2(#!

!" !#$%&’() *#$% +,($&-,#$%.

（!"##$%$ "& ’()*+,* -./ 0#$,12".+, 0.%+.$$2+.%，3"21(4$*1 3"25-# 6.+7$2*+1)，8-.9(": /011/1，!(+.-）

（2(3()4(5 0 678)9 :11;；8(4)<(5 =>$"<38)7? 8(3()4(5 :; @"$( :11;）

6A<?8>3?
B$ ?,( A><)< #C > 78(4)#"< =#5(9 #C 8>5)>?)4(&6"%(8&3><3>5( C#8 3>93"9>?)#$ #C C)$>9&3,>8%(&<?>?( 5)<?8)A"?)#$< #C ,#99#D )#$<，

> $(D =#5(9 #C 8>5)>?)4(&6"%(8&5#"A9( 6"%(8&3><3>5( ,>< A(($ 3#$<?8"3?(5 AE )$39"5)$% 5#"A9( 6"%(8 78#3(<<，>$5 D>< >779)(5
?# <?"5E ?,( C)$>9&3,>8%(&<?>?( 5)<?8)A"?)#$ )$ ?,( 78#5"3?)#$ #C 68F（G<H G）（>8%#$ )#$ D)?, >$ )$)?)>9 G< ,#9(）>$5 68F（:<H G）
（>8%#$ )#$ D)?, >$ )$)?)>9 :< ,#9(）I +#=7>8)$% D)?, ?,( 78(4)#"< 3>93"9>?)#$< >$5 (J7(8)=($?<，?,( 78(<($? 8(<"9?< <,#D (J3(99($?
>%8((=($? I

"#$%&’()：8>5)>?)4(&6"%(8&3><3>5( =#5(9，5#"A9( 6"%(8 ?8>$<)?)#$，8>5)>?)4(&6"%(8&5#"A9( 6"%(8&3><3>5( =#5(9，5(3>E #C
,#99#D )#$<

*+,,：0:K1!，0:K1*，0:/1L

!M8#N(3? <"77#8?(5 AE ?,( O>?)#$>9 O>?"8>9 P3)($3( L#"$5>?)#$ #C +,)$>（Q8>$? O#<I G10/;1:;，G1R0RG11），?,( L#"$5>?)#$ #C +($?(8 #C S,(#8(?)3>9

O"39(>8 #C T>A#8>?#8E #C !(>4E U#$ 633(9(8>?#8 #C T>$V,#" >$5 ?,( U$?(8$>?)#$>9 +##7(8>?)#$ M8#%8>= #C W)$)<?8E #C P3)($3( >$5 S(3,$#9#%E #C +,)$>
（Q8>$? O#I +U&:11R&1/）I

. +#88(<7#$5)$% >"?,#8 I X&=>)9：5#$%3VY$D$"I (5"I 3$

:00; 物 理 学 报 ZZ卷


